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Resumen: En este proyecto se pretende estudiar la influencia de las distintas 

características de dopado en los efectos de canal corto en los transistores basados 

en nanohilos, para llevar a cabo este propósito utilizaremos un simulador Monte 

Carlo multi-subbanda. De manera adicional realizaremos una contribución 

científica, publicando una herramienta basada en el dicho simulador, en la 

plataforma Nanohub.org mediante el software rappture y el lenguaje de 

programación Python. 

 


